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Teilenummer APTGT30H60T1G
Hersteller Microsemi
Beschreibung IGBT MOD TRENCH FULL BRIDGE SP1
Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-
= 1o (o] T
Teilstatus Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max) 600V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic 1.9V @ 15V, 30A
Supplier Device-Gehause SP1
Serie -
Leistung - max 90w
Verpackung / Gehause SP1
Betriebstemperatur -40°C ~ 175°C (TJ)
NTC-Thermistor Yes
Befestigungsart Chassis Mount
Eingangskapazitat (Cies) @ VCE 1.6nF @ 25V
Eingang Standard
IGBT-Typ Trench Field Stop
Strom - Collector Cutoff (Max) 250pA
Strom - Kollektor (Ic) (max) 50A
Konfiguration Full Bridge Inverter

APTGT30H60T1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, APTGT30H60T1G-Datenblatter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, APTGT30H60T1G
Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstiitzung der Zahlung mit telegrafischer Uberweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ APTGT30H60T1G E-Mail: Info@Y-IC.com
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Verwandtes Hot-Keyword Mehr
APTGT30H60T1G Microsemi APTGT30H60T1G Datenblatt APTGT30H60T1G-Datenblatter APTGT30H60T1G PDF Microsemi APTGT30H60T1G
APTGT30H60T1G Electronic APTGT30H60T1G-Komponenten APTGT30H60T1G-Verteiler APTGT30H60T1G-Bild APTGT30H60T1G-Tell
APTGT30H60T1G Preis APTGT30H60T1G Hersteller APTGT30H60T1G Bild APTGT30H60T1G Aktie APTGT30H60T1G Inventar
APTGT30H60T1G Neu APTGT30H60T1G Original APTGT30H60T1G garantiert APTGT30H60T1G RFQ APTGT30H60T1G Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com
HINZUFUGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgeb&ude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited


https://www.y-ic.de/
https://www.y-ic.de/pdf/Microsemi/APTGT30H60T1G.html
https://www.y-ic.de/Manufacturers/Microsemi.html
https://www.y-ic.de/datasheet/39/APTGT30H60T1G.pdf
https://www.y-ic.de/datasheet/f6/APT47N60BC3G.pdf
https://www.y-ic.de/pdf/Microsemi/APTGT30H60T1G.html
https://www.y-ic.de/Manufacturers/Microsemi.html
https://www.y-ic.de/Discrete Semiconductor Products.html
https://www.y-ic.de/Discrete Semiconductor Products/Transistors - IGBTs - Modules.html
https://www.y-ic.de/RFQ-Quote/2493398.htm
https://www.y-ic.de/pdf/Microsemi/APTGT30DA170D1G.html
https://www.y-ic.de/pdf/Microsemi/APTGT30DSK60T3G.html
https://www.y-ic.de/pdf/Microsemi/APTGT30SK170T1G.html
https://www.y-ic.de/pdf/Microsemi/APTGT30DA170T1G.html
https://www.y-ic.de/pdf/Microsemi/APTGT30SK170D1G.html
https://www.y-ic.de/pdf/Microsemi/APTGT30H60T3G.html
https://www.y-ic.de/pdf/Microsemi/APTGT30TL60T3G.html
https://www.y-ic.de/pdf/Microsemi/APTGT30DDA60T3G.html
https://www.y-ic.de/hotparts.htm
mailto:Info@Y-IC.com

	APTGT30H60T1G Details PDF
	APTGT30H60T1G
	Sie können auch interessiert sein:
	Verwandtes Hot-Keyword


